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    	Маркировка	HYB314175BJ-50
	Производитель	Siemens Semiconductor Group (www.infineon.com)
	Комментарий	3.3V 256 K x 16-Bit EDO-DRAM 3.3V 256 K x 16-Bit EDO-DRAM (Low power version with Self Refresh) 
	Функционал	DRAM
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